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A 4~20mA DC (22X & 250Q)
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	절연2출력 초소형 신호변환기 M8 시리즈


	입력 아이솔레이터


	형식：M8YV1－①②－R③ 


	주문 시의 지정 사항


	①입력 신호


	②제1출력신호/제2출력신호


	공급 전원


	③부가 코드（복수항 지정 가능）


	옵션 사양（복수항 지정 가능）


	관련 기기


	기기 사양


	입력 사양


	설치 사양


	성능（스팬에 대한 %로 표시）


	규격＆인증


	외형 치수도（단위：㎜）


	블록도＆단자 접속도



